SanMax Technorogies Inc.

16Mx72bits
SDRAM Unbuffered DIMM

SMS-12868E
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Note : All dimension are typical unless otherwise stated.

Unit : Millimeters

Inches




SanMax Technorogies Inc. SMS-1 2868E

Functional Block Diagram

DQO fF—\\V——0DQ0 DQ0 f—vW—o0DQ32
S0 TS DOl fF—vW——>o0DQ1 | |cS DO fF—vW/——o0DQ33
DQM DQ2 f— AN —0Da2 DQM DQ2 F—AA—o0 DQ34
DawMo DO 0Q3 fF—W——=o00DQ3 Dam4 D6 DQ3 f—"\——>o0 DQ35
DQ4 F—N—0D0Q4 DQ4 fF—vW——0DQ36
D5 —/\\——oDQ5 DQ5 F—/AA\A——o0 DQ37
DQ6 F—AA\——0DQ6 DQ6 F—— A\ —0 DQ38
DQ7 F—AAV——0DQ7 DQ7 fF— A0 DQ39
DQO fF—\\V——0D08 DQ0 f—vWW——0 DQ40
I ey DOl F—vWW——>o00D0Q9 L_|cs Q1 F—vW/——o0 DQ41
DQM DQ2 F—/\\V—o0DQ10 ° DQM DQ2 fF—vW/——o D@42
DaM D w DQ3 F—vVW——oDQN Dawo D 6 DQ3 F—"\V——0DQ43
DQ4 F—VW——o00DQ12 DQ4 F— "N ——0 DQ44
DQ5 b—/ AN—0DQ13 DQ5S fF—vW/——o0 DQ45
DQ6 f—WW——oDQ14 DQ6 |—\\V——-o0 DQ46
DQ7 f—vWW——0DQ15 DQ7 f— "NV ——0 DQ47
DQO fF—\\V——0 (B0
L_JcS DOl |—/VW——>o0C(B1
DaM DQ2 fF—vW'———o0C(B2
DZ DQ3 fF—WW——=o0C(B3
DQ4 F—WW——-o0C(B4
DQ5 b—/ N\ ——o0(B5
DQ6 —AA——o0CB6
DQ7 F—A\A\——0CB7
DQO fF—\\V——o0DQ16 o DQ0 f—vWW/——o0DQ48
37 TS D1 fF—/\\——o0DQ17 i1 CS DQ1 f—\\"——o DQ48
DQM DQ2 F—/\V\V——>0DQ18 DQM DQ2 f—vWW—o0DQ50
DQMZ DQ3 F—V\V——0DQ19 pawe D7 DQ3 fF—vWW——o0 DQ51
DS D4 —AN——0 DQ20 DQ4 f—\——o0 DQ52
DQ5 —/\W——o DQ21 DQ5 f—\\——o0 DQ53
DQ6 [ \\——0 DQ22 DQ6 f—\\*——o0 DQ54
DQ7 F—AA\———0DQ23 DQ7 f—\\——o0 DQ55
DQO |—A\V——o0 DQ24 DQO f—\\*——-o0 DQ56
LICS DQI f—A\V——0 DQ25 L |CS DQ1 f—\\*——o0 DQ57
o DM DQ2 —\—o0 DQ26 o DQM D02 b—AA—0 D058
b3 DQ3 f—\\——0 DQ27 paw7 D8 DQ3 fF—\\V——0 DQ59
D4 DQ4 —AAA——0DQ28 DQ4 b— A ——o DQ6O
DQ5 —/AW——o0 D029 De5 F—A\\—— D061
D06 —AA——0 DQ30 D06 f—AA——o0 D062
D07 —W\A——o D31 DQ7 F—AAA—o D63
RAS o———— = RAS: D0 to D8 CKEO o————————— CKE: DO to DB
CAS o0& CAS: D0 to D8

CK: 2 SDRAMs
WE o0& TE D0 to D8 CKO ﬂ
A-11 o————— & AO-11: DO to D8 10 Ghm CK: 3 SDRAMs

BAO/BAI O BAO/BAT: DO to D8

CK: 2 SDRAMs
Vee o———— = D0 to D8 CK2
Vss o T =D0 to D8 10 Ohm CK: 2 SDRAMs
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Note : The serial resistor values of DQs are 10ohms




